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Лекция 1
Физические основы 
электропроводности

Твердые тела и их классификация



Типы кубических решеток

а) б) в)

г) д)



Размеры постоянных решетки и 
концентрация атомов 

4,45*10225*1022Число атомов в 
1 см3

0,2450,235Мин.расстояние

0,5650,542Постоянная 
решетки, а, нМ

GeSi



Модель 
ковалентных связей

а) б)


